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Rys. 1-402. BD254

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: UNITRA-CEMI

Wykonanie: tranzystor krzemowy epi-
taksjalny n-p-n, duzej mocy $redniej cze-
stotliwo$ci, w obudowie metalowej TO-66
Zastosowanie: wzmacniacze mocy malej
czestotliwosci, przetwornice, komplemen-
tarny do BDP255

Typy podobne: BD254 (Ses), BD124 (Ph),
BD109 (Siem), BD 163 (Ates)
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D tamp = 25°C
2) tease = 45°C

min typ max
100 nA przy I =0, Ucg =40 V
0,75 \" przy Ic =2 A, Iz =02 A
1,35 A% przy Ic =2 A, Iz =02 A
30 90
50 150 przy Ic =1 A, Ug=2V
100 300
60 v przy Ic = 100 puA, Ip =0
40 v przy Ic = 100 mA, Iz =0
5 v przy I =10 A, Ir =0
30 MHz | przy Ic = 200 mA, Ucg =10V,
f=10 MHz
70 pF przy Ic =0, Ucp =10V, f=1 MHz
7 °CI/W
Wartosci graniczne
60 v y S — 0,5 A
40 v Pioioax 18,52) w
9 A% £ max 200 °C
3 A tstg —55+ 4200 °C
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